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摘要(译)

通过在基板上涂覆可流动的绝缘材料来形成钝化层，其中薄膜晶体管和
存储电容器电极以及像素电极形成在钝化层上。使用像素电极作为掩模
蚀刻钝化层的一部分以在薄膜晶体管上形成凹槽，然后通过在凹槽中填
充有机黑色光致抗蚀剂来形成黑矩阵。为了增加存储电容，去除钝化层
的一部分或在存储电容器电极上形成金属图案。可流动的绝缘材料用作
栅极绝缘层以平坦化衬底。在蚀刻停止型薄膜晶体管的情况下，使用光
可限定材料作为蚀刻停止层，以减小栅电极和漏电极之间的寄生电容。
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